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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 12日 (2007.6.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 領 域 及 び 第 ２ の 領 域 に 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に マ ス ク と し て

積 層 膜 を 形 成 し 、
前 記 マ ス ク を 用 い て 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に レ ー ザ 光 を 照 射 し て 、 前 記 第 ２ の 領 域 の 非 結
晶 性 半 導 体 膜 を 結 晶 化 し て 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 し 、 前 記
第 ２ の 領 域 に 前 記 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る 第 ２ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 １ の 領 域 及 び 第 ２ の 領 域 に 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に マ ス ク と し て

積 層 膜 を 形 成 し 、
前 記 マ ス ク を 用 い て 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に レ ー ザ 光 を 照 射 し て 、 前 記 第 ２ の 領 域 の 非 結
晶 性 半 導 体 膜 を 結 晶 化 し て 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ
を 形 成 し 、 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 ２ の 薄 膜 ト ラ
ン ジ ス タ 及 び ｐ チ ャ ネ ル 型 の 第 ３ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】

屈 折 率 ｎ １ で あ る 第 １ の 材 料 と 、 ｎ １ ＜ ｎ ２ を 満 た す 屈 折
率 ｎ ２ で あ る 第 ２ の 材 料 と を 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 か ら 順 に 積 層 し て

屈 折 率 ｎ １ で あ る 第 １ の 材 料 と 、 ｎ １ ＜ ｎ ２ を 満 た す 屈 折
率 ｎ ２ で あ る 第 ２ の 材 料 と を 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 か ら 順 に 積 層 し て



　 第 １ の 領 域 及 び 第 ２ の 領 域 に 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に マ ス ク と し て

積 層 膜 を 形 成 し 、 且
つ 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 積 層 膜 の 一 つ を 形 成 し 、
前 記 マ ス ク を 用 い て 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に レ ー ザ 光 を 照 射 し て 、 前 記 第 ２ の 領 域 の 非 結
晶 性 半 導 体 膜 を 結 晶 化 し て 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ
を 形 成 し 、 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 ２ の 薄 膜 ト ラ
ン ジ ス タ 及 び ｐ チ ャ ネ ル 型 の 第 ３ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 基 板 上 の 第 １ の 領 域 及 び 第 ２ の 領 域 に 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 基 板 の 他 方 の 面 で あ っ て 、 第 １ の 領 域 に マ ス ク と し て

積 層 膜 を 形 成 し 、
前 記 マ ス ク を 用 い て 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に 前 記 基 板 の 他 方 の 面 か ら レ ー ザ 光 を 照 射 し て
、 前 記 第 ２ の 領 域 の 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 結 晶 化 し て 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ
を 形 成 し 、 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 ２ の 薄 膜 ト ラ
ン ジ ス タ 及 び ｐ チ ャ ネ ル 型 の 第 ３ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 基 板 上 の 第 １ の 領 域 及 び 第 ２ の 領 域 に 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 基 板 の 他 方 の 面 で あ っ て 、 第 １ の 領 域 に マ ス ク と し て

積 層 膜 を 形 成 し 、 且 つ 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 積 層 膜 の 一 つ を 形 成 し 、
前 記 マ ス ク を 用 い て 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に 前 記 基 板 の 他 方 の 面 か ら レ ー ザ 光 を 照 射 し て
、 前 記 第 ２ の 領 域 の 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 結 晶 化 し て 結 晶 性 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
前 記 第 １ の 領 域 に 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ
を 形 成 し 、 前 記 第 ２ の 領 域 に 前 記 結 晶 性 半 導 体 膜 を 有 す る ｎ チ ャ ネ ル 型 の 第 ２ の 薄 膜 ト ラ
ン ジ ス タ 及 び ｐ チ ャ ネ ル 型 の 第 ３ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 第 １ の 領 域 を 画 素 部 と し 、 前 記 第 ２ の 領 域 を 駆 動 回 路 部 と す る こ と を 特 徴 と す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に お い て 、

記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 へ 照 射 す る レ ー ザ の 波 長 を λ と す る と 、
前 記 第 １ の 材 料 の 膜 厚 が （ λ ／ ４ ） × ｎ １ を 満 た し 、
前 記 第 ２ の 材 料 の 膜 厚 が （ λ ／ ４ ） × ｎ ２ を 満 た す よ う に 前 記 積 層 膜 を 形 成 す る こ と を 特
徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に お い て 、
照 射 す る レ ー ザ 光 の 波 長 に 対 す る 消 衰 係 数 が ０ ． ０ １ 以 下 で あ る 前 記 第 １ の 材 料 、 及 び 消
衰 係 数 が ０ ． ０ １ 以 下 で あ る 前 記 第 ２ の 材 料 を 用 い て 前 記 積 層 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と
す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 第 １ の 材 料 は 酸 化 窒 化 珪 素 で あ り 、 前 記 第 ２ の 材 料 は 窒 化 酸 化 珪 素 又 は 窒 化 珪 素 で あ
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屈 折 率 ｎ １ で あ る 第 １ の 材 料 と 、 ｎ １ ＜ ｎ ２ を 満 た す 屈 折
率 ｎ ２ で あ る 第 ２ の 材 料 と を 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 か ら 順 に 積 層 し て

屈 折 率 ｎ １ で あ る 第 １ の 材 料 と
、 ｎ １ ＜ ｎ ２ を 満 た す 屈 折 率 ｎ ２ で あ る 第 ２ の 材 料 と を 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 か ら 順 に 積
層 し て

屈 折 率 ｎ １ で あ る 第 １ の 材 料 と
、 ｎ １ ＜ ｎ ２ を 満 た す 屈 折 率 ｎ ２ で あ る 第 ２ の 材 料 と を 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 か ら 順 に 積
層 し て
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る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 第 １ の 材 料 、 及 び 前 記 第 ２ の 材 料 は Ｃ Ｖ Ｄ 法 、 又 は ス パ ッ タ リ ン グ 法 に よ り 形 成 さ れ
る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に お い て 、
前 記 レ ー ザ 光 を 照 射 す る 前 に 、 前 記 非 結 晶 性 半 導 体 膜 に 結 晶 化 を 促 進 さ せ る 金 属 元 素 を 選
択 的 に 添 加 し 加 熱 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 を 用 い て 前 記 画 素 部 に 形
成 さ れ た 第 １ の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ の 一 方 の 電 極 に 、 発 光 素 子 の 陰 極 を 形 成 し 、 前 記 陰 極 上
に 発 光 層 を 形 成 し 、 前 記 発 光 層 を 覆 っ て 前 記 発 光 素 子 の 陽 極 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る
表 示 装 置 の 作 製 方 法 。
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